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03.03.02 Физика

25.05.2003 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования

11.03.01 Радиотехника

11.05.2001 

Радиоэлектронные 

системы и комплексы

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи

11.03.03 

Конструирование и 

технология электронных 

средств

27.03.05  Инноватика

РФ21-01Б экзамены РФ21-14 экзамены РФ21-32Б экзамены РФ21-34 экзамены РФ21-35Б экзамены РФ21-37Б экзамены РФ21-41Б экзамены

Основы конструирования и 

технологии производства РЭС

Основы конструирования и 

технологии производства РЭС

Алдонин Г.М. Алдонин Г.М.

консультация консультация

Корпус №12 Корпус №12

3-14 3-14

10.15 10.15

Основы конструирования и 

технологии производства РЭС

Основы конструирования и 

технологии производства РЭС

Алдонин Г.М. Алдонин Г.М.

экзамен/устно экзамен/устно

Корпус №12 Корпус №12

3-14 3-14

8.30 8.30

Электродинамика
Электродинамика и 

распространение радиоволн

Электродинамика и 

распространение радиоволн

Электродинамика и 

распространение радиоволн

Промышленные технологии и 

инновации

Орлов Ю.С. Стригова Е.А. Стригова Е.А. Стригова Е.А. Иванова О.С.

консультация консультация консультация консультация консультация

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

2-28 3-19в 3-19в 3-19в 2-23и

17.40 10.15 10.15 12.00 17.40

Электродинамика
Основы конструирования и 

технологии производства РЭС

Основы технологии 

производства электронных 

средств

Промышленные технологии и 

инновации

Орлов Ю.С. Алдонин Г.М. Томилина Н.П. Иванова О.С.

экзамен/устно консультация консультация экзамен/устно

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

2-12 3-14 0-09 2-23до

8.30 10.15 10.15 8.30

Электродинамика и 

распространение радиоволн

Основы конструирования и 

технологии производства РЭС

Электродинамика и 

распространение радиоволн

Основы технологии 

производства электронных 

средств

Стригова Е.А. Алдонин Г.М. Стригова Е.А. Томилина Н.П.

экзамен/устно экзамен/устно экзамен/устно экзамен/устно

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

3-19в 3-14 3-19в 0-09

8.30 8.30 8.30 8.30

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЭКЗАМЕНОВ

Дата
День 

недели

для проведения промежуточной аттестации по итогам 
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Спектроскопия атомов и 

молекул

Электродинамика и 

распространение радиоволн

Управление инновационной 

деятельностью

Слюсарева Е.А. Стригова Е.А. Вершков А.В.

консультация экзамен/устно консультация

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

1-28 3-19в 2-28

12.00 8.30 10.15

Спектроскопия атомов и 

молекул

Теория телетрафика 

мультисервисных сетей связи

Управление инновационной 

деятельностью

Слюсарева Е.А. Тарбазанов К.В. Вершков А.В.

экзамен/устно консультация экзамен/устно

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

2-28 2-23до 1-28

8.30 12.00 8.30

Электродинамика и 

распространение радиоволн

Техническая диагностика 

электронных средств

Стригова Е.А. Егоров Н.М.

консультация консультация

Корпус №12 Корпус №12

3-19в 3-10

10.15 10.15

Ядерная физика
Цифровые устройства и 

микропроцессоры

Электродинамика и 

распространение радиоволн

Цифровые устройства и 

микропроцессоры

Техническая диагностика 

электронных средств

Инфраструктура 

нововведений

Шляхтич Е.Н. Сизасов С.В. Стригова Е.А. Сизасов С.В. Егоров Н.М. Вершков А.В.

консультация консультация экзамен/устно консультация экзамен/устно консультация

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

2-12 2-23л 3-19в 2-23л 3-10 2-28

10.15 17.40 8.30 17.40 8.30 12.00

Цифровые устройства и 

микропроцессоры

Цифровые устройства и 

микропроцессоры

Теория телетрафика 

мультисервисных сетей связи

Сизасов С.В. Сизасов С.В. Тарбазанов К.В.

экзамен/устно экзамен/устно экзамен/устно

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

2-23л 2-23л 1-28

8.30 8.30 8.30

Ядерная физика
Цифровые устройства и 

микропроцессоры

Цифровые устройства и 

микропроцессоры
Схемотехника

Инфраструктура 

нововведений

Шляхтич Е.Н. Сизасов С.В. Сизасов С.В. Григорьев А.Г. Вершков А.В.

экзамен/устно консультация консультация консультация экзамен/устно

Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12 Корпус №12

2-12 2-23до 2-23до 1-15 1-28

8.30 17.40 17.40 10.15 8.30

Цифровые устройства и 

микропроцессоры
Схемотехника

Сизасов С.В. Григорьев А.Г.

экзамен/устно экзамен/устно

Корпус №12 Корпус №12

2-23л 1-15

17.40 8.30

Цифровые устройства и 

микропроцессоры

Сизасов С.В.

экзамен/устно

Корпус №12

2-23л

17.40

Руководитель учебного департамента ________________________ Н.А. Козель

Директор института ______________________А.В.Минаков
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